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3 Results and Discussion  
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有机光伏器件的激子阻挡层的工作机制

任清江１，２，李文连１，初　蓓１，苏子生１，吴双红１，２

（１．中国科学院 激发态物理重点实验室 长春光学机密机械与物理研究所，吉林 长春　１３００３３；

２．中国科学院 研究生院，北京　１０００４９）

摘要：研究了有机光伏器件的激子阻挡层（ＥＢＬ）的工作机制，对于像ｂａｔｈｏｃｕｐｒｏｉｎｅ（ＢＣＰ）和ｂａｔｈｏｐｈｅｎａｎｔｈｒｏ
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ｌｉｎｅ（Ｂｐｈｅｎ）这样的电子阻挡层，主要利用的是他们的强的电子传输能力。而像ｃｏｐｐｅｒｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ（ＣｕＰｃ）
作为电子阻挡层则可利用它大的空穴传输能力和较低的ＨＯＭＯ能级。我们还发现当ＣｕＰｃ厚度为１０～３０ｎｍ
时，ＣｕＰｃ表现出比ＢＣＰ和 Ｂｐｈｅｎ高的 ＥＢ特性。文中还较为详细地叙述了 ＣｕＰｃ作为电子阻挡层的运行
机制。

关　键　词：有机光伏；激子阻挡层；能量转换效率
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